|
L UNTES

Uklad dekodera kodu BCD na kod 1 z 10.W preypadku wy-

korzystania tylko trzech wejéé od A do ¢ /b =

mo2e byé wykorzystany jako dekoder kodu binarnego na

kod 1 z 8.

Ukiad wyprowndzen

OION/,

MCY 74028N

MCY 64028N

Dekoder kodu BCD
na kod dziesietny

Informacja wstepna

MSI CMOS

Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

Tabela stanéw logicznych
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Parametry dopuszczalne
/Ugg = 0 ¥/
wartoéé
Oznaczenle Nazwa Jedn.
min max
UDD Napiecie zasilania v -0,5 +20
UI Napiecie wejSciowe v -0,5 UDD + 0,5
II Prad wejsciowy mA -10 «10
'PD Moc rozpraszana oW 500
t b Temperatura otoczenia w czasie
am pracy ‘
MCY T4....N % -40 +85
MCY 64....N °c 0 +70
. o i
tstg Temperatura przechowywania (v =55 +129
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Parametry charakterystyczne statyczne

Wartodé Warunki pomiaru
gﬁ'.':;. Nazwa Jedn. taab min 25% taab sax Uy - Ug Upp
min max| min typ | max win max [V] [V] [V]
Ipp rrAa gasilania 5 0,04 ] 150 0;5 5
:';:;310 spo- ” 10 0,04 10 300 }f0;10 10
20 0,04 20 600 10315 15
400 0,08 | 100 3000 {0;20 20
Urg Napig¢cle wej- 3,5 3,5 3,9 0,534,5 ]
éoiolv‘: w stanie v 7 139 10 .
RIS 11 11 11 11,5343,5 15
Uy, Napigoie wej- 1,5 1,5 1,5 0,554,5 b4
:g::;; w stanie v 3 3 3 1;9 - 10
4 4 4 159313,5 13
II - Prad we jéoiowy BA +0,1 +1 0~ +0,1 +1 0;18 18
1] lfapiqoie wyl-
Yor y > - . L
3;:212-' stanie v |Uyy-0,05 Upp=0s05| Tpp Upp=0,03 03 g, 5{10,15
1] Rapigole wyj-
oL eci’ﬁe ¥ Wiknin v 0,05 o |o,05 0,05 |05, 5310315
niskim i
IOH Prad- wyjédclowy -0,64 -0,5%4 -1 -0, 36 035 4,6 5
w stanie wysokim ok -2 -1,6 -3,2 1,15 0;5 2,5 5
-1,6 =1,3 -2,6 ~0,9 0;10 $,% 10
~4,2 =354 ~-6,8 -2,4 0315 13,5 15
Io1 Prad wyjsciowy 0,64 0,51 1 0,36 0;5 0,4 5
w stanie niskim mA 1,6 “,3 2,6 0,9 0;10 0,5 10
4,2 3,4 6,8 2,4 0315 1,% 15
tomb min = ~40°C dla MCY 64....; 0°C dls MCY 74....
T— +85°C dla MCY 64....; +70°C dla MCY 74....
Parametry charakterystyczne dynamiczne .
o :
[tgmp = +25°C, t, = t, = 20 ms, C; = 50 PF, Ry = 200 le/
Wartosé Warunki
Oznaczenie Nazwa Jedn. pomiaru
) t
g e Upp [V]
t Czas propagacji zmiany stanu 175 350
PLA z nisklego na wysoki i 80 160 13
t Czas propagacji zmiany stanu
PHL z wysokiego na niski- . 60 120 15
trLH gzas narastania gzboosa sygna- 100 200 5
. u wyJdciowego
t Czas opadania.zhocza P g o a0 L 10
: cza sygnalu .
THE wyjéoiowego 40 80 15
Cy Pojemnoéé wejsoiowa pF 5 7,5
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